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General Note  
TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without 
notice or liability.  All information is subject to TT Electronics’ own data and is 
considered accurate at time of going to print. 

 

Description: 
Each OP245PS device is an infrared emi ng diode with a 850 nm GaAIAs chip, molded in a clear IR-transmissive side-
looking epoxy package.  This package makes these devices ideal for PCBoard mounted slo ed switches and for mounted 
interrupt detectors. 
 
The stable forward VF vs TA characteris c make them suitable for applica ons that have limited voltage, such as ba ery 
opera on; whereas, the low TR/TF makes them ideal for high-speed opera ons. 
 
Please refer to Applica on Bulle ns 208 and 210 for addi onal design informa on and reliability (degrada on) data. 
 
 
Applications: 
• Space-limited applica ons 
• PCBoard mounted slo ed switch 
• Mounted interrupt detector 
• High-speed applica ons 

Features: 
• Point source irradiance pa ern 
• Side-looking package for space-limited applica ons 
• Wavelength matched to silicon’s peak response 
• Higher power output than GaAs at equivalent drive currents 
• Fast switching speed 

Ordering Informa on 
Part 

 Number 
LED Peak 

Wavelength 
Lens 
Type 

Total Beam 
Angle 

Lead 
Length (min.)  

OP245PS 850 nm Flat ±18°   0.5” / 12.7 mm 

Pin # LED 
1 Anode 
2 Cathode 

2 

1 

NOTES; 
 
1. OUTSIDE DISCRETE SHELL IS POLYSULFONE P1700-11 CLEAR. 
2. THIS LED IS BUILT WITH A 0.011” X  0.011” GaAIAs CHIP. 
3. MAX ALLOWABLE EPOXY MENSCUS IS 0.010”. 

1 ANODE     2 CATHODE 

 INCHES 

 [MILLIMETERS]DIMENSIONS ARE IN: 

CONTAINS POLYSULFONE 
To avoid stress cracking, we suggest using 

ND Industries’ Vibra-Tite for thread-locking. 
Vibra-Tite evaporates fast without causing structural failure in 

OPTEK'S molded plas cs. RoHS 
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Absolute Maximum Ratings (TA = 25° C unless otherwise noted)  

Storage and Opera ng Temperature Range -40o C to +100o C 

Reverse Voltage 2.0 V 

Con nuous Forward Current 50 mA 

Peak Forward Current  1.0 A 

Lead Soldering Temperature [1/16 inch (1.6 mm) from case for 5 seconds with soldering iron] 260° C(1) 

Power Dissipa on 100 mW(2) 

Electrical Specifications 

Electrical Characteristics (TA = 25° C unless otherwise noted)  

SYMBOL PARAMETER MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS 

EE (APT) Apertured Radiant Incidence 0.12 - 0.8 mW/
cm2 IF = 20 mA(,3) 

VF Forward Voltage 1.2 - 1.7 V IF = 20 mA 

IR Reverse Current - 10 - µA VR= 2 V 

λP Wavelength at Peak Emission - 850 - nm IF = 20 mA 

B  Spectral Bandwidth between Half Power 
Points - 50 - nm  IF = 20 mA 

θHP Emission Angle at Half Power Points - ±18° - Degree IF = 20 mA 

tr Output Rise Time - 10 - ns IF(PK) = 20 mA, PW = 10 µs, D.C. = 
10%    

tf Output Fall Time - 10 - ns IF(PK) = 20 mA, PW = 10 µs, D.C. = 
10%    

Input Diode 

Notes: 
1. RMA flux is recommended.  Dura on can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering.  A maximum of 20 grams force may be 

applied to the leads when soldering. 
2. Derate linearly 1.33 mW/° C above 25° C. 
3. EE(APT) is a measurement of the average apertured radiant energy incident upon a sensing area 0.180” (4.57 mm) in diameter perpendicular to 

and centered on the mechanical axis of the lens and 0.653” (16.6 mm) from the lens p.  EE(APT) is not necessarily uniform within the measured 
area. 
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Performance 

OP245PS 

Distance vs Power vs Forward Current
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Forward Voltage vs Forward Current vs 
Temperature
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Optical Power vs Forward Current vs
 Temperature
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      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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